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I- Bilan pédagogique de I'année universitairc 202312024.

II- Etud€ des dossiers (expertise de polycopiés, stages, manifestations scientifiques...)

III- Divers

soest tenu une réunion du Conseil

Président du CSD

Chef de Département.de Génie des Procédés

Membre

Membre

Membre

Membre

{$jl}bJt fi--,lA f,-.,i,

PV No{t?TCSI}fi}GPlruF{S û24

Procès-verbal du

Le huit juillet de I'an deux mille vingt-quatre,

Scientifique du département en session cxtraardinaire,

I'ordre dujour-

La séanco fut ouverte à 10h00.

Ordre du Jour:

M. HamzaKHERFI

Mme. Nabila BOUDERDAIT{

Mms. AssiraCHEIKH

Mme" Aouaouche BENKANO{JN

Mme. Dhaouya SI nAhTI

MmË. Fatima SMAIL

Etaient absents :

Mme. HassibaZEMMOtlRI Membre (Excusee)



Le président du CSD a souhaité la bienvenue arx membres présents, il a ouvert

enzuiæ la Éunion, en traitmt les points inscrits dans I'ordre du jour.

I. Bilan pédagogique de I'année universitaireZOZlnOU

I",e Département du Génie des Procédés a présenté aun membres du CSD le bilan

12t21 Dour les deux snécialités dc la Filipédagogique de l'année universitaire 2023/2024 pour les deux spécialites de

Génie des Procédés, Procédés Organiques et Traitement des Eaux.

I.l. Bilan pedagogique de la spécialité Prscédés Orynnigues
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Nombre des étudiants admis en 51 (Session normal) 23

Taux de réussite en S1 (Session normal) 95,ff%

Nombre des étudiants admis en S 1 (Après session rattrapage) t

Taux de réussite en Sl (Après session ratfrapag€) 100%

1Ëre Annee - $eme$tre?

Nombre des étudiants inscrits 24

Nombre des étudiants admis en 52 (Session normal) 24

Taux de réussite en S2 (Session normal) 1û0%

N:ombre des étudiants admis en S 1 (Après session rattrapage) I

Taux rle réussite en 52 (Après session rilttrilpag€) r00%

Taux de réussite ânnuel (%) 100

2Ème Année - Semestrc 3

Nombre des étudiants inscrits 27

Nornhre des étudiants admis en 33 (Session normal) I
Taux de réussite en 53 (Session normal) 2916û/"

Nombre des étudiants admis en 53 (Après session rattrapage) 19

Taux de réussite en 53 (Après session rattrapage) r00%

2Èm* Annee - Semesfre 4

Nombre des étudiants inscrits 27

Irlombre des étudiants admis en S4 (session norm,al) 2V

Taux de réussite en 54 (Session normal) 1{t0%

Trtrombre des étudiants admis en Sa (Après session rafirapage) û



Taux de réussite en 54 (Après session rattrapage)
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Taux de réussite annuet (%)

3çrûs Année - Ssmestre 5

Nombre des étudiants in"sçrits

Nombre dss étuCiants adrnis en 55 (session normal)

Taux de réussite en S5 {Session normal)

Nombre des Étudiants admis sn S5 (Après session rattrapage)

Taux de réussite en 55 (Après ses$ion rattrapage)

35rilË Année - Semestre 6

Nonrbre des étudiants inscrits

Nornbre des étudiants ayant soutenu Teurs PFE

Nomblrc des étudiants ayant soutenu lcurs MFE

Taux de réussite en 56 (%)

Taux de réussite annuel (%)

1.2. Bilan pédagogique de la spéciatité Traitement des Eaux

ler* Année - Semestre 1

Nombre des étudiants inscrits 72

Nombre des étudiants admis en S I (Session normal) t9

Taux de réussite en Sl (Session normal) 86"3%

Nombre des étudiants admis en S 1 (Après session rattrapage) -l
J

Taux de reussite en Sl (Après session raffrapage) 100%

1ëre Année - Semestre 2

Nombre des étudiants inscrits 22

Nombre des étudiants admis en 52 (Session normal) 22

Taux de réussite en 52 (Session norma[ ffitaÂ

Nombre des étudiants admis en 52 (Après session rattrapage) 0

Taux de réussite en 52 (Après session rattrapage) 0

Taux de réussite nnnuel (%) rc07"

2eme Année - Semestre 3

Nombre cles étudiants inscrits 2t

I{ombre des étudiants admis en 33 (Session norrnal) t7



Taux de réussite en 53 (Session normal)

Nombre des étudiants admis en S3 (Après session rafirapage)
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Taux de réussite en 53 (Après session raffrapage)

2s'rç Année - $emestre 4

Nombre des étudiants inscrits

Nombre des s admis en 54 (Session normal)

Taux de réussite en S4 {session normat)

Nombre des étudiants admis en 54 (Après ssssion rattrapage)

Taux de réussite en 54 (Aprè$ se$sion rattrapage)

Taux de réussite nnnuel (%)

Nombre des étudiants inscrits 27

Nombre des étudiants admis en 55 (Session normal) 23

Taux de réussite en 55 (Session n$rmal) 85,296

Nombre des étudiants admis en 55 (Après session rattrapage) 4

Taux de réussite en 55 (Après session rattrapage) 1t0%

Nombre des étudiants inscrits 27

Nornbre des éfudiants ayant soutenu leurs PFE 27

Nombre des étudiants ayant soutenu leurs MFE 2:7

Taux de réussite en Sd {%l 100%,

Taux de réussite annuel (%) 1{t{}%

f.3. Bilan des sorties pédagogiques

No il)cstination Année d'étude

01 SAIDAL El Harrach 2ème Procédés Organiques

02 SEAAL Boudouaou 2eme Traitement des Eaux

03 SAIDAL El Harrach 3eme Procédés OrganiquÊs

a4 CRAPC Bousmail 3ernc Procédés Organiques

05 CET Corso 3eme Procédés Organiques

06 CET Corso 3eme TraitemenT des Eaux

07 CET Flamici 3eme Traitement des Eaux

08 Station de dessalement de Fouka 3eme Traitement des Eaux



ApÈs examen et discussion des données presentées, le conseil a validé le bilan

pedagogique de I' année universitaire 2023/2024.

IL Etude des dossiers (expertise de polycopiés, stages, manifestations scientifiques...)

II.l. Expertise de polycopiés

Deux polycopiés ont été expertisés et validés par Ie CSD en date du 18/0312024, wrc

validation définitive érranant du CSE est requise pour parachever les dossiers d'habilitation

des candidats concenrés.

II.2. Manifestations scientiliques

Lors des deux réunions du Conseil du Département de GP datées du2610512024 et

da 23106f2024, Le conseil a reçu et validé quatre demandes de participation à des

manifestations scientifiques. Il a classé les demandes selon les grilles de classement stipulées

par I'arrêté 255 da 2510212024. Il est à noter que le conseil a accepte la demande de M

KHERFI Hanza quant au changement de type de mobilité, du séjour scientifique de haut

niveau prévu du24 aa3tlt6l2024 àune manifestation scientifique (congrès international) du

26 au 3t/0812024. Le tableau en annsxe resume le classe.ment global des demandes aw(

manifestations scientifi ques.

IIL Divers

Néant.

L'ordre du jour ayant été épuisé ,la séance fut levée à I I h00.

Fait à Algsrr le 08 Juillet2024

Le Président

No Enseignants Titre du document Avis du CSI)

01 Recueil des TP de chirnie de la 2erne annéç

preparatoire

Validation du

document

t2 CHEIKH Assira Operations unitairÊs Ên traitement des eaux :

Adsorption et filtration membranaires

Cours, Travaux Dirigés et Travaux Pratiques

Validation du

document

74



Annexe
Tableau de mobilité à l'étranger pour les enseignants du Département de Génie des
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Spécinlité Grade Dnr$e
ffours)

Ilébut de
sdiour

Fin du
séjour

Thèrne Etablissement
dnacrueil

Pays Nb"* de
pointsZEMMOURI Hassiba Département GP Pr 03 uu/[J7 12024 r0t07 t?024 2erne Confer*ttôe

Internationale sur les
Sciences Apptiquées
ct I'Innovation

Centre lrlational
de la Promotion
Scientifique et de
L'innovation

Tunisie 22

Département GP MCA 05 26n8nt24 30i08 t2t24 34tn European 
--

Crystallography
Ijniversité de
Padoue

Italie 15

BËNKAI{O [Jhf Aouaouche Département GP MCB 0s 26/08 t2024 30/08 t2024 34*'European
CrystaÏlography

Mggting

IJniversité de
Padoue

Italie il

CHEIKH Assira Département GP MCB 03 0s/rl7 /2424 10107 t2t24 2eme Conference
Internationale sur les
Sciences Appliquées
et I'Innovation

Centre National
de la Promotion
Scientifique et de
L'innovation

Tunisie t0
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Liste de Présence

Réunion du CSD du 08/0712024

EmargementMembre

Président du CSDKHERFI Hamza

Chef de Départernent de Génie des ProcédésBOTIDERDAIU\Nabila

ZEMMCIURIHassiba

BENKANOLIN Aouaouche

CHEIKH Assira

SI ZIANI Dhaouya

SMAIL Fatima


